
第一图书网, tushu007.com
<<太阳能电池>>

图书基本信息

书名：<<太阳能电池>>

13位ISBN编号：9787030330451

10位ISBN编号：7030330455

出版时间：2012-4

出版时间：科学出版社

作者：黄惠良  等著,刘晓彦  审校

页数：314

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

Page 1



第一图书网, tushu007.com
<<太阳能电池>>

内容概要

　　本书涵盖了太阳能电池的基本原理和各种不同材料制备的太阳能电池及其应用。
书中先从导论开始，依次介绍了太阳能电池的工作原理和设计方法，结晶硅材料的制备，单晶硅、多
晶硅、氢化非晶硅太阳能电池，化合物半导体太阳能电池，太空用太阳能电池，新型太阳能电池，最
后介绍太阳能电池的经济效益与未来。
本书通过对材料、工艺、器件及设计理念的介绍，可使读者对于太阳能电池的研发有较全面的了解。
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